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摘要(译)

一种制造共平面开关模式液晶显示器件的方法，包括下述步骤：在基板
上形成第一绝缘层；在包含第一绝缘层的基板上形成用于公共电极和像
素电极的电极层；在电极层上形成第二绝缘层；蚀刻第二绝缘层，从而
使第二绝缘层保留在第一绝缘层的侧面上；和用保留的第二绝缘层作为
掩模蚀刻电极层，从而形成彼此平行设置的公共电极和像素电极，其
中，蚀刻所述电极层，从而所述公共电极和所述像素电极从所述第一绝
缘层的侧面延伸到所述第一绝缘层的顶侧和所述基板的表面。因为公共
电极和像素电极形成为0.1μm到2μm的宽度，所以开口率增大了，透射率
也提高了。
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